
80 Siemens Matsushita Components

80 V, 120 °C

Anwendung

● Überstromsicherung
● Schaltverzögerung
● Stromstabilisierung

Merkmale

● Kaltleiterchip mit Kontaktflächen aus Silber
● Kleine Abmessungen
● Schnelles Ansprechverhalten
● Für Reflowlötung geeignet, klebbar
● Automatisch bestückbar
● Gegurtet lieferbar

(Standardlieferform)
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Bestell-Nummer

Vmax = 80 V, VN = 63 V

A 1707 45 90 0,3 125 75 < 2,5 B59707-A1120-A62

Vmax = 30 V, VN = 24 V

A 1607 65 130 0,4 55 30 < 5,0 B59607-A1120-A62

Maße (mm)
Toleranzen (I, b, h) ± 0,2 mm

Typ I b h Baugröße
A 1607 3,2 2,5 1,7 1210
A 1707 3,2 2,5 1,7 1210

Kontaktierung

Überlastschutz
SMD

B59*07
A  1*07
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Kennlinien (typischer Verlauf)

Kaltleiterwiderstand RPTC in Abhängigkeit
von der Kaltleitertemperatur TPTC
(Kleinsignalwiderstandswerte)

Nennstrom IN in Abhängigkeit von der
Umgebungstemperatur TA (ruhende Luft)

B59*07
A  1*07
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